技术规范书

1、 项目概况
甲方提供基于氮化镓器件的变频驱动设计方案，乙方根据设计方案需完变频驱动仿真模型搭建、氮化镓器件驱动电路设计，具体包含3kW功率等级碳化硅变频驱动样机、3kW功率等级氮化镓变频驱动样机，要求系统输入电压为220VAC，输出频率可调，交付物为原理图1份及pcb设计文件1份。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]二、采购内容
储能科研院变频驱动仿真模型搭建、氮化镓器件驱动电路设计服务服务1项。
[bookmark: OLE_LINK4]服务期：自合同签订之日起三个月内。
三、技术规范
1. 变频驱动台架设计与制作
为保障本项目及时、高效、顺利实施，乙方需依据甲方提出的变频器技术要求，并结合乙方自有测试设备条件，完成氮化镓（GaN）与碳化硅（SiC）变频驱动实验台架的总体方案设计、硬件搭建及调试制作，具备相关运行测试与性能验证能力。
2. 氮化镓与碳化硅变频驱动仿真模型搭建
乙方需根据甲方提供的变频器技术要求，建立氮化镓与碳化硅变频驱动系统仿真模型。模型应能够覆盖全运行工况，具备对系统电压、电流应力以及动态响应特性的仿真分析能力，为后续控制策略验证与器件性能评估提供支撑。
3. 氮化镓驱动电路设计报告
[bookmark: _GoBack]基于实验台架测试结果及仿真分析结果，乙方需完成氮化镓功率器件驱动电路设计，并提交完整的驱动电路设计报告。报告内容应包括但不限于驱动方案设计、关键参数选取、保护功能设计等。
4. 氮化镓与碳化硅变频驱动技术对比分析
结合实验台架测试结果与仿真分析结果，乙方需对氮化镓（GaN）与碳化硅（SiC）变频驱动方案在电气性能、开关特性、系统效率、功率密度及运行稳定性等方面开展对比分析，并形成详细的技术对比分析报告。
5. 设计文件提交要求
乙方需提交完整的设计成果文件，包括相关电路原理图及PCB设计文件各1份。
四、资质证明文件
[bookmark: OLE_LINK3]（一）具备电机和控制器开发业绩
五、项目服务质量要求
1、乙方在服务过程中，按照相关法律法规规定、独立、客观、专业的完成工作任务。
2、乙方需要严格按照约定内容，提供足够的人员力量，确保服务工作平稳运行，保证工作质量。
3、甲方在乙方团队成员不能胜任技术规范书要求工作时，有权要求乙方更换，乙方不能及时更换或累计更换两次后仍不能胜任技术规范书要求工作时，甲方有权拒绝支付中标通知书约定金额。
六、报价要求
投标报价单中所有报价均为含增值税报价。

